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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ АНОНСИРОВАЛА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
АКСЕЛЕРАТОРА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ УФ ЛИТОГРАФИИ NSTC В 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ NY CREATES' В ОЛБАНИ  
  

Этот комплекс является одним из трех флагманских научно-
исследовательских центров NSTC на всей территории США  

  
Акселератор EUV позволит исследователям реализовывать научно-

исследовательские проекты, необходимые для ускорения 
коммерциализации передовых полупроводниковых технологий  

  
В нанотехнологическом комплексе в Олбани будет расположен первый и 

единственный в Северной Америке находящийся в государственной 
собственности центр экстремальной ультрафиолетовой литографии с 

высокой числовой апертурой, что принесет будущее передовых 
исследований и производства полупроводников в Столичный регион  

  
Партнерство включает значительные частные инвестиции от IBM, 

Micron, Applied Materials, Tokyo Electron и других лидеров отрасли, которые 
будут внедрять передовые технологии производства микросхем в свои 

научно-исследовательские работы  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о торжественном открытии 
акселератора экстремальной УФ-литографии (EUV) в рамках программы CHIPS for 
America, с официальной церемонией разрезания ленточки в нанотехнологическом 
комплексе NY CREATES в Олбани (Albany). Акселератор EUV, официально 
начавший работу 1 июля, является одним из трех флагманских научно-
исследовательских комплексов NSTC в США. В декабре 2023 года губернатор 
объявила о новом партнерстве стоимостью 10 млрд долларов с лидерами 
полупроводниковой промышленности, такими как IBM, Micron, Applied Materials, 
Tokyo Electron и другими, для создания центра исследований и разработок 
полупроводников следующего поколения в комплексе нанотехнологий NY 
CREATES в Олбани. Государственно-частное партнерство профинансирует 
строительство передового Центра экстремальной ультрафиолетовой литографии 
с высокой числовой апертурой (High NA Extreme Ultraviolet Lithography Center) — 
первого и единственного государственного центра High NA EUV в Северной 



Америке, который будет осуществлять исследования и разработки самых 
сложных и мощных полупроводников в мире. Помимо преобразующих инвестиций 
в Столичный регион Нью-Йорка, это партнерство сделает штат Нью-Йорк домом 
для самой передовой в стране государственной инфраструктуры исследований и 
разработок в области полупроводников, поддержит долгосрочный рост 
технологической экономики Нью-Йорка и создаст и сохранит тысячи прямых и 
косвенных рабочих мест. Это беспрецедентное партнерство под руководством 
штата проложило путь к созданию в Олбани федерального акселератора EUV, 
который позволит инвестировать в кампус еще как минимум 825 млн долларов 
для проведения исследований и разработок, имеющих решающее значение для 
национальной и экономической безопасности.  
  
«Открытие акселератора EUV NSTC демонстрирует, чего может достичь 
партнерство государства и частного сектора для укрепления трудовых ресурсов 
штата и создания условий для исследований и производства полупроводников по 
всей стране, — сказала губернатор Хокул. — С момента вступления в 
должность я остаюсь приверженцем того, чтобы Нью-Йорк продолжал лидировать 
в области бизнеса, производства, технологий и научных инноваций, и этот запуск - 
только начало».  
  
Генеральный директор Natcast Дейрдре Хэндфорд (Deirdre Handford): 
«Торжественное открытие акселератора EUV стало важным событием для 
Natcast, NSTC и всей полупроводниковой экосистемы США, поскольку этот 
современный объект подчеркивает нашу приверженность разработке и 
продвижению полупроводниковых технологий нового поколения в США. 
Литография EUV стала краеугольной технологией, позволяющей производить в 
больших объемах более компактные, быстрые и эффективные чипы. С помощью 
акселератора EUV мы предоставляем исследователям Natcast и членам NSTC 
доступ к важнейшим инструментам, необходимым для расширения спектра 
исследований и пути к коммерциализации, чтобы обеспечить лидерство США в 
технологиях будущего».  
  
Акселератор EUV позволяет исследователям из Natcast, организаций-членов 
NSTC и NY CREATES совместно проводить исследования и разработки, 
необходимые для ускорения коммерциализации передовых полупроводниковых 
технологий.  
  
Акселератор EUV предоставляет следующие возможности:  

• Доступ к передовым инструментам EUV-литографии и научно-
исследовательским возможностям следующего поколения, включая систему 
EUV с высокой числовой апертурой (NA). В настоящее время доступна 
система EUV со стандартной NA, а в 2026 году ожидается появление 
системы EUV с высокой NA.  



• Пространство для совместной работы и ресурсы для промышленных, 
академических и правительственных партнеров с целью продвижения 
технологических инноваций.  

• Отдельные офисы Natcast и персонал для поддержки исследователей 
Natcast и членов NSTC на территории.  

• Поддержка программ, направленных на создание, развитие и выращивание 
талантливых кадров.  

• Содействие широкому участию членов NSTC путем создания открытой 
среды для совместных исследований и разработок в ускорителе EUV и на 
всех объектах NSTC.  

Вместе с Центром проектирования и сотрудничества CHIPS for America  (DCF) и 
Центром прототипирования CHIPS for America NSTC и экспериментальным 
центром NAPMP Advanced Packaging Piloting Facility (PPF) акселератор EUV 
станет центром мирового класса для передовых полупроводниковых 
исследований и разработок в Соединенных Штатах. Вместе эти три флагманских 
научно-исследовательских центра NSTC призваны устранить критические 
пробелы в существующей экосистеме, предложить беспрецедентную ценность 
широкому кругу заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости 
полупроводников, включая университеты, малые предприятия, крупных 
производителей и государственные учреждения, и помочь в создании сильной и 
динамичной экосистемы полупроводников США.  
  
NY CREATES приобретет и установит прибор EUV литографии с высокой 
числовой апертурой, разработанный и изготовленный компанией ASML, в своем 
нанотехнологическом комплексе в Олбани, где партнеры из отрасли, включая 
Micron, IBM, Applied Materials, Tokyo Electron и другие, будут использовать самое 
передовое полупроводниковое оборудование из когда-либо созданных. После 
завершения создания нью-йоркский центр экстремальной ультрафиолетовой 
литографии станет центром исследований и разработок в области инновационных 
технологий производства микросхем, которые сегодня используются практически 
во всех смартфонах, планшетах, ноутбуках и компьютерных серверах. Центр 
также будет способствовать развитию международного сотрудничества, поскольку 
всемирно известные исследовательские организации будут расширять свое 
присутствие здесь, привлекая предприятия со всего мира.  
  
Для поддержки этого проекта штат Нью-Йорк инвестировал 1 млрд долларов в 
расширение нанотехнологического комплекса в Олбани с созданием Центра High 
NA EUV путем приобретения сканера EXE:5200 High NA EUV компании ASML, а 
также строительства NanoFab Reflection, нового, высокотехнологичного здания 
площадью более 50 000 кв. футов (4645 кв. м) чистых помещений, что будет 
способствовать будущему росту партнеров и поддержке новых инициатив, таких 
как Национальный центр полупроводниковых технологий (National Semiconductor 
Technology Center), Национальная программа производства высокотехнологичной 
упаковки (National Advanced Packaging Manufacturing Program) и программа 
Министерства обороны «Микроэлектронные сообщества» (Department of Defense 
Microelectronics Commons), последняя из которых недавно была передана штату 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatcast.org%2Fsecond-chips-for-america-rd-flagship-facility-announced&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C421d40afe1874f7aa85308ddc2e31063%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638881002683036868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CkfMxX3CXaFtPEHHxu28CaNyX3AgL1rYo2xSDCVJhkw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatcast.org%2Fthird-chips-for-america-rd-flagship-facility-announced&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C421d40afe1874f7aa85308ddc2e31063%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638881002683071384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=b1kky6jxlpNKd1IQbBgJo4KpqRm3Jr%2FuCzehed3bb6o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatcast.org%2Fthird-chips-for-america-rd-flagship-facility-announced&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C421d40afe1874f7aa85308ddc2e31063%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638881002683071384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=b1kky6jxlpNKd1IQbBgJo4KpqRm3Jr%2FuCzehed3bb6o%3D&reserved=0


Нью-Йорк. В ходе двухлетней фазы строительства было создано от 500 до 600 
рабочих мест в профсоюзных строительных организациях с преобладающей 
заработной платой.  
  
Президент, генеральный директор и руководитель Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Под руководством губернатора Хокул Нью-Йорк 
продолжает осуществлять стратегические инвестиции в поддержку новых 
исследований, разработок и производства во всей экосистеме полупроводников в 
штате - и мы видим, как эти инвестиции приносят плоды. Сегодняшнее событие - 
это очередное достижение в нашей работе. Благодаря прочному государственно-
частному партнерству и жизненно важной поддержке со стороны партнеров на 
федеральном уровне и на уровне штата, возрождение полупроводниковой 
промышленности в Америке проходит через Нью-Йорк, и акселератор EUV играет 
в нем решающую роль, обеспечивая экономический рост на региональном уровне 
и на уровне штата».  
  
Президент и генеральный директор NYCREATES Дэйв Андерсон (Dave 
Anderson): «NY CREATES и наши отраслевые партнеры гордятся тем, что 
продолжают нашу историю развития полупроводниковых технологий, длящуюся 
уже два десятилетия, и сейчас, когда Natcast перерезает ленточку, чтобы 
сообщить всему миру, что акселератор EUV работает, а их офисы в нашем 
комплексе NanoTech в Олбани открыты, это очередное партнерство, несомненно, 
является важнейшим шагом вперед в ускорении развития американских 
инноваций в долгосрочной перспективе. Имея доступные возможности EUV-
литографии со стандартной числовой апертурой уже сегодня и доступ к 
оборудованию EUV с высокой числовой апертурой в следующем году, можно 
гордиться тем, что NY CREATES поддерживает миссию NSTC и способствует 
новаторским исследованиям, экономическому росту и стратегическому развитию 
кадрового потенциала - все это необходимо для обеспечения национальной 
безопасности и экономического лидерства Америки».  
  
Ректор SUNY Джон Б. Кинг-младший (John B. King, Jr.): «Неудивительно, что 
благодаря неустанной работе сенатора Чарльза Шумера (Charles Schumer), 
губернатора Кэти Хокул и наших выборных лидеров, включая конгрессмена Пола 
Тонко (Paul Tonko), Нью-Йорк становится лидером в области полупроводников. Их 
работа позволяет SUNY делать то, что мы делаем лучше всего - обучать лидеров 
промышленности и профессионалов завтрашнего дня, обеспечивая при этом 
современную среду для развития исследований и производственных инноваций. 
Мы с гордостью присоединяемся к празднованию открытия акселератора EUV 
NSTC и благодарим Natcast, NSTC, Министерство торговли США, а также всех 
трудолюбивых политиков, партнеров по отрасли и их команды, которые сделали 
сегодняшний день возможным».  
  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Первый в Америке Национальный 
центр полупроводниковых технологий открыт для бизнеса! Сегодня весь мир 
смотрит на Олбани и штат Нью-Йорк как на передовой рубеж, где будут 



происходить научные и инженерные прорывы в производстве микросхем, о 
которых мы сегодня даже не можем мечтать. Торжественное разрезание ленточки 
на этом объекте будет звучать как сверхзвуковой хлопок и даст понять, что 
Америка станет лидером в области полупроводниковых технологий. Я давно 
представлял себе этот день, когда создавал программу NSTC в рамках своего 
закона CHIPS & Science. Этот объект позволит ведущим ученым, университетам и 
компаниям страны получить доступ к самому современному оборудованию в мире 
для разработки микрочипов. Это начало новых исторических усилий 
федерального правительства, направленных на то, чтобы следующее поколение 
микрочипов разрабатывалось здесь, в Америке, в Столичном регионе, а не в 
Китае и не за границей. Сегодня мы помогаем начать новую эру исследований и 
производства микросхем в Америке, и штат Нью-Йорк лидирует в этом 
направлении».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand): «Открытие ускорителя EUV 
NSTC - важное событие для Нью-Йорка и всей страны. Этот современный объект 
будет способствовать развитию полупроводниковой промышленности Америки и 
укреплению нашей национальной безопасности, создавая в штате рабочие места 
с достойной оплатой труда. Я упорно боролся за принятие Закона CHIPS and 
Science, чтобы привлечь такие инвестиции, и сегодня я с гордостью наблюдаю за 
результатами, которые помогают закрепить роль Нью-Йорка как мирового лидера 
в производстве полупроводников».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «На протяжении многих 
лет после принятия исторического и преобразующего закона CHIPS and Science 
Act мы говорим всем, кто нас слушает, что Нью-Йорк - лидер отрасли, 
занимающий уникальное положение для продвижения американских 
полупроводниковых инноваций в долгосрочной перспективе. Сегодня мы 
торжественно отмечаем этот успешный шаг и новые невероятные возможности, 
которые он открывает в области инноваций, создания рабочих мест, 
исследований и многого другого. Я также рад, что мой закон о микроэлектронных 
исследованиях для энергетических инноваций дополнит будущие исследования и 
разработки в области EUV. Празднуя это торжественное открытие и приветствуя 
всех тех, кто помог нам добраться до этого волнующего момента, мы будем 
продолжать инвестировать в новаторский дух инноваций, примером которого уже 
давно является Столичный регион».  
  
Сенатор штата Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Благодаря инвестициям, 
обеспеченным законодательным собранием штата и губернатором Хокул, 
Столичный регион занимает лидирующие позиции в стране и мире, когда речь 
заходит об исследованиях в области искусственного интеллекта и 
полупроводниковой инженерии в государственном секторе. Эти рабочие места 
привлекают ученых и рабочих завтрашнего дня, способствуя росту экономики 
нашего региона, а государственные и частные партнерства обеспечивают 
поддержку. Новый ускоритель выведет нанотехнологический комплекс Олбани и 
наш столичный регион в число лидеров в области полупроводниковой инженерии 



на годы, а то и десятилетия вперед. Я хочу поблагодарить губернатора Хоrул, 
бывшего президента Джо Байдена и моих коллег по законодательному собранию 
за их работу по обеспечению инвестиций, которые сделали сегодняшний день 
возможным, и с нетерпением жду продолжения укрепления национального 
лидерства нашего столичного региона в области разработки полупроводников и 
искусственного интеллекта».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III, RPh): 
«Торжественное открытие ускорителя EUV NSTC в комплексе нанотехнологий в 
Олбани знаменует собой исторический момент не только для Столичного региона, 
но и для всего Нью-Йорка. Эти инвестиции в передовые исследования и 
производство полупроводников способствуют укреплению нашей местной 
экономики, созданию высококачественных рабочих мест и укреплению позиций 
Нью-Йорка как лидера в области технологических инноваций. Я благодарю 
губернатора Хокул, NY CREATES и всех партнеров за их неизменную 
приверженность устойчивому развитию в нашем штате».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Я хочу поблагодарить 
лидера Шумера, конгрессмена Тонко и губернатора Кэти Хокул за их неустанные 
усилия и отстаивание интересов. Это еще одна важная веха для города Олбани, 
Столичного региона и штата Нью-Йорк. Инвестиции в полупроводниковые 
технологии в NY Creates способствуют укреплению наследия Олбани в 
разработке передовых инноваций и обеспечат наше мировое лидерство в 
исследованиях и разработках EUV».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P. 
McCoy): «Это исторический день для округа Олбани и штата Нью-Йорк, поскольку 
он укрепляет наши позиции в качестве мирового лидера в области инноваций и 
производства полупроводников и одновременно укрепляет нашу местную 
экономику за счет высокооплачиваемых рабочих мест в сфере технологий и 
строительства. Еще раз поздравляю губернатора Хокул с этим государственно-
частным партнерством, которое делает нас сильнее, признает и поддерживает 
Столичный регион и нанотехнологический комплекс NY Creates в Олбани как 
лидера в области исследований и разработок полупроводников».  
  
С момента вступления в должность губернатор Хокул в своих исполнительных 
бюджетах уделяет большое внимание полупроводниковой промышленности. 
Губернатор Хокул обеспечила дополнительное финансирование программы 
«Целенаправленное привлечение готовых к строительству районов Нью-Йорка» 
(Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York, FAST NY) в размере 100 млн 
долларов. Программа FAST NY, запущенная в декабре 2022 года, предоставила 
более 175 млн долларов на подготовку 20 участков в каждом регионе северной 
части штата к строительству общей площадью более 2500 акров (1000 га), что 
является ключевой характеристикой, на которую обращают внимание 
предприятия при выборе места размещения.  
  



Под руководством губернатора Хокул Нью-Йорк реализовал революционные 
инвестиции в обрабатывающую промышленность, включая расширение 
производства Chobani на 1.2 млн долларов в долине р. Мохок (Mohawk Valley), 
многомиллиардные исследовательские инициативы IBM в области 
полупроводников, исторический завод Micron Technology по производству 
полупроводников в Центральном Нью-Йорке (Central New York) стоимостью 100 
млрд долларов, крупнейшее частное вложение в истории штата, а также 
множество других проектов по возвращению произвоств которые позволили 
создать тысячи рабочих мест по всему штату. Благодаря тому, что губернатор 
уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала, устойчивости цепочки 
поставок и активной поддержке предприятий, принадлежащих меньшинствам и 
женщинам, Нью-Йорк стал главным направлением для компаний, стремящихся 
вернуть критически важные производственные процессы в Америку. Эти 
очередные инвестиции в экосистему передового производства Олбани 
демонстрируют, как стратегические партнерства штата могут стать катализатором 
преобразующего экономического развития, укрепляющего сообщества, 
обеспечивающего надежность цепочек поставок и повышающего технологическую 
конкурентоспособность Америки на мировой арене.  
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